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L NIECES) Ul Sy e YA

10.:8 R I)He (UART)

1.1 8 0#R

HORE: (9600.8.N. 1)
R 9600
A T
fEibfr: 1

EWRIRE:

# FLE I BE 70 A APP TREAN CFG THREPI#E7) - APP THRE N IEH B DI e, (&8 i LA KIEREH &,
AR P dr T fRE . CFG THRE VM ARCE DAL, RIS/ M TAERARE . SHIHEETRE.
APP DIREIE T N AL A S 48 TARNS, 10 CFG Zhgil 3 MAE AR R GHEH IR T . it CFG DIRERCE 12
K, SAFRELES B PERIG FLASH 2=, 7638 R Bt B angk.

1.2 APP Ijjfk
APP ThAE A EH R TIAE, A0 EEh RIS E, AN fr S M Thfg. APP Ty HSIl 4 K
FRTEINAS RGE TAEN, FREEA e R AT B, FESem s a4, TR R BRIk
1.2.1 APP I ERIE

O hr BRUG, 2IAIkE 200ms AR SEA AN AR R, KEDN 16 5.
ﬁ%%l@\:

RAEWE (200ms JiHIRIE)

BYTEO | #l3k 0x55

B BEEGE R 2 NIRRT 0.1V,

Z&4]: [0x08, 0xCF] HPIAN 16 HEMIH R ML E, 0x08 e #eF] 10 @i & 8, 0xCF
A E) 10 #h2 207, BIERTRER(E )y 8+4256+207=2255,

3 LR V=2255%0. 1V=225. 5V,

F B IR AR 2 NIRRT 0. 01A.

Z&4: [0x02, 0xCF] HPIAN 16 #EfIR R ML T, 0x02 e #LF] 10 @i 2, 0xCF
A 10 BEZ 207, BUEKHRERIE )y 24256+207=719,

3 IR 1=719%0. 01A=7. 19A.

BB HEEAE R 2 NIRRT 0.1V,

2545): [0xOE, 0x83] HWA 16 M # R B E, 0xOF 43 10 B2 14, 0x83
A F) 10 #h2 131, HE-Haki(E oy 14%256+131=3715,

3 R V=3715%0. 1V=371. 5V,

BYTEL | it I v 9

BYTE2 | %y i i A ik 49

BYTE3 | % th AL UL oo 1%

BYTE4 | %4yt rL AR 749

BYTES | #r N HE K = 71

BYTE6 | #r N\ HEL AR5
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BYTE7 | fR¥H

(3

BYTES | {R¥H

(3

BYTE9 | IGBT J& ¥

IGBT JBEE: BEEUE N 1 M7, BT, B/ HERE 1C,
264 [0x16] ## A 10 ]2 20, &E=20C
[OxFO] ¥4y 10 il 216, EHHE=-16T

BYTE10 | #if&Ehs

RS

0x00: & X

0x01: T#HfrY

0x02: LRI
0x03: it R R ARA

0x04: BB f i R AR A
0x05: Lyt BF 25 HL R I G AR 4
0x06: AHAFE IR

0x07: &SR

0x08: Ly frY
0x09: A AILHEL

0x0A: R ENHLFE KK
0x0C: % 1% H

BYTE11 | IABEiREE

WARRBE: BELUEN L AFT, BF5E, s RE 1C,
2641 [0x16] F# R 10 k)2 20, HE=20C
[0xFO] ¥y 10 HEiil 2&-16, HE=-16TC

BYTE12 | TR &7

BYTE13 | it Bh AR5

IR RN 2 M FER, BANHRE IV,

Z&4il: 0x06. 0x40 FPEAN 16 HEfi R~ R, 0x06 F£4eE] 10 HEHZE 6, 0x40
AR 10 B 64, B T-EIE N 6%256+64=1600,

5 H I ThE P=1600%1W=1600W.

BYTE14 | CRC ®:5& iy 7

BYTE15 | CRC BeB&AR 7

TEFF TR CRC16=F (X*+X"+X*+1)
SIHT 14 ANF75 BYTEO-BYTELS #44T CRC16 1544, BYTE14=HH6 45 5 i,
BYTE15=H¢ 36 45 AR 775 o

EG8025 it A B IEF M V1.0

AU SZ PO AR S T A A

1.2.2 APP 4 BRIk
SR AT APP Y B 2 4.

WARKH: R AR R E, RS .

WARFFE: WEERTT ARG, RS, Bl .

HEKEFFEY 16 7711, I 50ms #24, BIAMRAE BRSPS 71 2 18] (I 8] TR] B B2/ T 50ms,
UL 50ms, AWM BT E SR, PR mniE iR, A B R TR TR R T DU RN P S
(B B TRJ B B KT 50ms, - Dyt S B RLm,  HEF P9 4L 5 22 TRD e ] TR B KT 100ms

2019 Oz T H IR AR MU A
www.EGmicro.com

2/8


http://www.egmicro.com/

Y4
EG :rvnroman

EG8025 it A B IEF M V1.0

AU SZ PO AR S T A Ay

WA RHE R -
WA GERY 50ms £#210)
BYTEO | & 7B 1 0xO0F
BYTEL | fir &5 2 0xF0
BYTE2 | B 3 0x5A
BYTE3 | & 7B 4 0x36
BYTE4
BYTES
BYTE6
BYTE7
BYTES
BYTE9
BYTE10
BYTE11
BYTE12
BYTE13
BYTE14 | CRC Ksdig = B TR LR CRC16=f(X16+x15+X21-1) ) N
HHRT 14 AN BYTEO-BYTELS $44T CRC16 %, BYTE14=H46 45 R+,
BYTELS | CRC BB 4 BYTE15=4% 46 45 AR T 717

BRFFRE L
WATFE GE 50ms B0
BYTEO | 4B 1 =0
BYTEL | frd=i 2 D7
BYTE2 | #54E 3 e
BYTE3 | frd=Bt 4 )
BYTE4
BYTES
BYTEG
BYTE7
BYTES
BYTE9
BYTE10
BYTE11
BYTE12
BYTE13
BYTE14 | CRC B3 i 55 ﬁ§i$7ﬁﬁ§f§5§5%CRC16=ﬂX16+x15+¥?+1) 4 )
XA 14 A BYTEO-BYTEL3 $44T CRC16 3255, BYTE14=HZIR 4 s 71y,
BYTEL5 | CRC KU IR 19 BYTE 5= 4 45 L1 o
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1.3CFG Ijfg

CFG ZhRE N B KL B Ihfe, TESIUS I TSR E . SARHESTIRE. CFG ThRgil s B H 7R 48
RGUFHUIRE T o @i CFC WREACE IS, SAEAE7E S I FLASH 28], 760 F e 5 3hin#k.

CFG ThfE Ta BEAME A8 SR 2, 0 F Wi S 375 R IR 45 I [ 4 R 2400 A2 o

L FE I 16 5 K RE, WELLASCIT RS E” . 7 G FF3k, CRC16 Z5E. HIX 4 APP 1
R CFG Y4 ., CRC Ke3b4s SAYE AH, APP Y CRC Bedh s B=f (X"+X"*+X’+1) . T CFG 3 K1 CRC K36
S5 FAES TAE APP BRI FERE o 1, B CFG ¥4 B ARSI 45 = (X"+X"+X+1) +1.

1.3.1 CFGiERHEE

CFG &K H B A% 3
CFG &R S GEIF 50ms 050
BYTEO | #:k 1 0x45 — ‘B’
BYTE1 | 43k 2 0x47 - ‘G’
BYTE2 | ARk%54wtd (SID) FEHLER RS AN E
R (st Mt .
BYTES idi . (stun) /380 | s R 10T S kL

BYTE4 | il5sR%uE 1
BYTE5 | iK%k 2
BYTE6 | i&K %k 3
BYTE7 | iK%z 4
BYTES | iK%k 5
BYTE9 | i&R%dE 6
BYTE10 | &R & 7
BYTE11 | &R %dE 8
BYTE12 | &R %z 9
BYTE13 | iK% 10

BYTE14 | CRC B4 ey 71

PEIR T IS & CRC16=F(X164+X154X2+1)+1
SHET 14 >3 BYTEO-BYTEL3 #1447 CRC16 35, BYTE14=Ke 06 45 B w21y,
BYTE15=A% 56 45 A% 775

BYTE15 | CRC BeEH IR

1.3.2 CFG MEHEE

CFG }ﬁ%yﬁ l%\%ﬁ H
CFG &R 2 GEIsF 50ms Y50
BYTEO | #:k 1 0x45 — ‘B’
BYTE1 | 43k 2 0x47 - ‘G’
BYTE2 | AR%5%wf (SID) EHLIF R CFG AR %5 2wt
B (st Mt .
BYTES idi . (stun) /380 | e R 10 T S kL
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AEAE 52 PO AR S L O A

BYTE4 | M&%dE 1

BYTES | N %# 2

BYTE6 | M &%d 3

BYTE7 | M&%dE 4

BYTES | M&%d 5

BYTE9 | M&%dE 6

BYTE10 | M &%dE 7

BYTEL1 | B & %045 8

BYTE12 | & %045 9

BYTEL3 | M2 % 10

BYTEL4 | CRC Ket =z TR TR 2 CRC16=f(X16+X15:rX2+1)+14 N
STHT 14 N5 BYTEO-BYTEL3 #4447 CRC16 3B, BYTE14=HK B &k B v 2y,

BYTELS | CRC Bel {245 BYTE 15=H 56 45 FAK 775

1.3.3 0x22 k%532 DID

1.3.4 0x2E kR%-5 DID

0x2E 5525 DID ikR%5, IR 0x2E ik%5, EHLATLURECE S BANIRAE B ENFEGALH
EHL 0x2B IR R
ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld | Bytel5
0x45 0x47 0x2E addr d1l d2 d3 da ds dé d7 d8 d9 d10 CRC16
addr /& DID fydht, ASFIFHIEAT AN [ DID 552
YbL
ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld | Bytel5
0x45 0x47 0x2E addr resp CRC16
resp = 1 : BAWY)
resp = 0 : AR
DID {7 B3
DID fE B8R

ADDR DID W/R | LEN | TYPE iR

1L DID AT LA NN H I, 402019 48 10 15 H

ProductDat dl = 0x20
0x09 w/r 4 BCD | d2 = 0x19
© d3 = 0x10
d4 = 0x1b
ascy | 2 DID FTLNS ANBEHUF SIS, A HS | 7E7H) 2019 455 21 A%

0x0A | SerialNo | w/r | 10 0001 57 h: “HS19210001”

dl = ‘W
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2EIE 52 PO AR S L O

d2 =
d3 =
d4 =
ds =
d6 =
d7 =
d8 =
d9 =
d10 =

5
(qr
(g
(o
(o
‘0’
e
e
()

ASCI

0x0B . L,
I EG8025

PartNo T 10

I DID Kot 5.

dl =
d2 =
d3 =
d4 =
ds =
d6 =
d7 =
d8 = OxEF

d9 = 0x01

d10 = 0x23

0x01
0x23
0x45
0x67
0x89
0xAB
0xCD

0x0C ChipID T 10 hex

I DID A& /1D, ARRLC A E—.
: 0x0123456789ABCDEF0123

ASCI

0x0D UsartVer r 10

TR AS S, VL. 0 BRA 19 4F 10 H 15 HKRAT

1 “1.0.191015”
SoftwareVe

ASCI
0x0E r 10
“2.1.191015”

A EERA S, V2. 1A 19 45 10 H 15 H kAT

T I
HardwareVe ASCI
0xO0F r 10 I
T

“3.2.191015”

A TEERA S, G0 V3. 2 BRA 19 45 10 H 15 H kAT

1.3.1 ox21 figR%-i

0x21 RSS2 1L CFG RSy, WiARIzsT
R ZEENE.
EHL0x21 iERWY E.:

CFG
NR7SiE =18

1L R 0x21 fRk%5, FENLAT LABEEGE A i) A2 AT

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8

Byte9

Bytel0

Bytell

Bytel2

Bytel13

Bytel4d | Bytel5

0x45 0x47 0x21 addr

CRC16

addr & CFG fystiht, A FIHBHEAZfig A [F #T CRG E 5 .

ML 5 .

ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8

Byte9

Bytel0

Bytell

Bytel2

Bytel13

Byteld4 | Bytel5

0x45 0x47 0x21 addr dl d2 d3 d4 d5

dé

d7

d8

d9

d10

CRC16

ZMMLEIE d17d10 49 0xFF, FE4 R REZEL CRG Ji,
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1.3.2 0x2D fiR%%-E CFG

0x2D R4S 25 CFG RS, @idiEsk 0x2D AkSS,

AU SZ PO AR S T A Ay

EHUAT CLR I B S HONRAE BN E BN .

ML 0x2D R H B -
ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld | Bytel5
0x45 | Ox47 | 0x2D | addr | d1 d2 da ds dé d7 ds do d10 CRC16
addr 52 CFG fyHhl, ASFIHLEAEAEANF B CRG 15 2
MALIEN
ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Bytel4 | Bytel5
0x45 0x47 0x2D addr resp CRC16
resp = 1 : BB
resp = 0 1 B ANERIK
CFG (5 5%
IhgE addr | d1 | d2 | d3 da ds dé d7 ds d9 | d10 | CRCH | CRCL

WESERE | 0x00 | - - - - - - - - - -

B BE 0x01 | Vsetx10 - - - - _ - - _

B IR 0x02 | Fsetx100 - - - - - - - -

B E&IE R 0x03 Isetx100 Pset Iset_max*100 Pset_max - -
B4HESR

Eial 0x10 | Vdch2+10 Vdch1x10 Delay+0.02 - - - -
B8 R RR

Eial Ox11 | Vdcl2x10 Vdcl1x10 Delay+0.02 - - - -
mEBEESR

A 0x12 | Vouth+10 | Delay*0.02 - - - - - -

T BB R AR

A 0x13 | Voutl*10 Delay*0.02 - - - . - .
—ZRITEARIP | Ox14 | lout1x100 Poutl Delay*0.02 - - - -
KT EH AR 0x15 | lout2+100 Pout2 Step - - - -
WHRTEE | 0x16 | lled+100 Pled - - _ - _ _
BERP 0x17 Thoard Tigbt Delay*0.02 - - - -

STRR IR 0x18 SCvol*10 Delay*0.02 Resetx0.02 | RstDelay+0.02 | - -
B 0x19 | SST_Vin*10 | SST_lout*100 | SST_Voutx10 Delay*0.02 Step

1.3.3  0x2F %10 ¥4
0x2F 552 10 b Rss, iR 0x2F g%, LT ARG A TARERR IR AR, anilisla s .

F AL 0x2F 15K H &.:

| ByteO | Bytel ‘ Byte2 ‘ Byte3 ‘ Byte4 ‘ Byte5 ‘ Byte6 ‘ Byte7 ‘ Byte8 | Byte9 | Bytel0 ‘ Bytell | Bytel2 ‘ Bytel3 ‘ Bytel4 | Bytel5 ‘
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2L 52 PP AR A% L HIO Ay

|0x45 | 0x47 ‘ Ox2F ‘ sfun‘ ctl ‘ d2 ‘ d3 ‘ da ‘ ds | dé | d7 ‘ d8 | d9 ‘ d10 CRC16 ‘
sfun JE AR 10 k% TIhRE, ctl 24 7 Ihak Fidbl 7.
ML -
ByteO | Bytel | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | BytelO | Bytell | Bytel2 | Bytel3 | Byteld | Bytel5
0x45 0x47 Ox2F sfun resp CRC16
resp = ctl : WERBTY
resp = OxFF : iR
10 %) DI RESR :
10 =T BeR

0x00 | 33572 FL % PH 34y 4
0x02

0x03 | T FBETT 24 SPWM %t
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